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Interdifuze v SiGe tenkovrstevnych
strukturach

Znalost difuznich vlastnosti Si a Ge je velice dilezita pii vyrobé elektronickych a
optoelektronickych soucastek produkujicich svétlo zalozenych na bazi SiGe. Vzhledem k
vysokoteplotnim vyrobnim procestim a tepelnym ztratam pfi jejich provozu dochazi k jejich
strukturni degradaci a difuzi materidlu uvnitt struktury. Metoda rtg reflexe a difrakce
umoziuje nedestruktivni stanovovani tloustiek vrstev a tudiz i profilu koncentrace materialu v
multivrstvé véetné detekce morfologie rozhrani mezi vrstvami. To umoziiuje pozorovat
proces difuze béhem Zihani. Vysoce Zadouci je pak stanoveni parametrt difize ve slitinach s
vysokym obsahem Ge.
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Obr.1: Mapa rtg intenzity v reciprokém prostoru v okoli 224 pred a po zihani (vlozeny
obrazek) na 720°C (vlevo). Casovy pokles difrakénich maxim od multivrstvy béhem Zihani
s profilem koncentrace Ge pted zihanim (vpravo).

Ukolem diplomové prace bude in-situ méfeni teplotni stability SiGe struktur pochézejicich z
laboratoii v Némecku vypéstovanych metodou MBE. Z analyzy bude stanoven profil
koncentrace Ge pfi rtiznych stadiich zihani a riznych teplotach a po té zavislost parametra
difize na teplotni historii Zihani. Soucésti prace pak bude simulace naméfenych rtg dat a
piipadné pouziti vhodného difizniho modelu pro diftzi Ge v SiGe.

Ptredpokladem prace na projektu jsou zakladni znalosti fyziky pevnych latek a optiky.
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